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(54) 능동매트릭스형 액정표시장치

요약

밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들간의 전압변동에 따라 발생하는 
뛰어듦(とびこみ)노이즈를 저감하여, 화질의 향상을 도모한다.  화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데
이터구동회로, 및 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로를 동일기판(60)상에 제작하고, 데이터구동회로 
및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액
정표시장치에 있어서, 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 데이터선들(70) 전부를, 밀봉 이외
의 용도로 형성되며 데이터선들(70)과는 다른 금속층들(66, 72)을 사용하여 포위한다.

대표도

도3

색인어

액정표시장치, 능동매트릭스형, 블록분할구동

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치의 회로구성을 보여주는 회로도,

도 2는 도 l의 데이터구동회로에서 아날로그스위치어레이로부터 화소매트릭스에 이르는 배선의 레이아웃
도,

도 3은 도 2에서 데이터선이 금속층에 의해 피복된 부분의 데이터선과 직교하는 방향으로 절단된 밀봉영
역에서의 단면구조를 보여주는 단면도,

도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치의 데이터선의 밀봉구조를 보여주는 레
이아웃도,

도 5는 도 4에서 데이터선이 금속층에 의해 밀봉된 부분의 데이터선과 직교하는 방향으로 절단된 밀봉영
역에서의 단면구조를 보여주는 단면도,

도 6은 본 발명의 제3실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치의 데이터선과 직교하는 방향으로 절단
한 밀봉영역에서의 단면구조를 보여주는 단면도,

도 7은 본 발명의 제4실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치의 배선구조를 보여주는 평면도,

도 8은 본 발명의 제5실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치의 배선구조를 보여주는 평면도,

도 9는 도 7에서 A-A 절단선에 따른 단면도,

도 10은 도 7에서 B-B 절단선에 따른 단면도,

도 11은 도 7에서 C-C 절단선에 따른 단면도,

도 12는 종래의 능동매트릭스형 액정표시장치의 회로구성의 일 예를 나타내는 보여주는 회로도,

도 13은 도 12에 보인 종래의 능동매트릭스형 액정표시장치의 블록분할구동 때의 동작을 보여주는 타이밍
도,
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도 14는 화소매트릭스를 사이에 두고 데이터구동회로의 반대측에 프리차지회로를 설치한 능동매트릭스형 
액정표시장치의 종래 예의 구성을 보여주는 회로도,

도 15는 종래의 능동매트릭스형 액정표시장치의 개략구조를 보여주는 설명도,

도 16은 본 발명의 적용대상이 되는 프로젝트용 능동매트릭스 액정표시장치의 디바이스구조를 보여주는 
단면도.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

1 : 화소매트릭스 10 : 화소

12 : 화소박막트랜지스터 14 : 액정용량

16 : 축적용량 20 : 데이터구동회로

22 : 주사회로 24 : 아날로그스위치어레이

30, 32 : 게이트구동회로

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 능동매트릭스형 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 능동매트릭스형 액정표시장치의 배선구조에 
관한 것이다.

종래의 능동매트릭스형 액정표시장치의 회로구성의 일 예를 도 12에 보여준다.  이 도면에서, 능동매트릭
스형 액정표시장치는, 종횡으로 배치된 데이터선들(K1∼Kn)과 게이트선들(G1∼Gm)의 각 교점에 화소가 배
치되는, 그러한 화소들로 구성된 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로(200), 및 게이트
선들을 구동하는 게이트구동회로(202)를 갖고 있다.  각 화소는, 게이트선(Gi)과 데이터선(Kj)의 교점에 
형성되어 있는 화소(210)를 예로 들면, 게이트가 게이트선(Gi)에 접속되고 소스가 데이터선(Kj)에 접속되
는 화소트랜지스터(212), 화소트랜지스터(212)를 개재하여 접속되는 액정용량(214) 및 축적용량(216)으로 
구성되어 있다.

또 도 12에 보인 능동매트릭스형 액정표시장치에서는 화소트랜지스터로서 폴리실리콘박막트랜지스터가 사
용되며, 데이터구동회로(200)와 게이트구동회로(202)가 화소매트릭스와 동일한 유리기판상에 일체로 형성
되어 있다.  데이터구동회로 (200)는 주사회로(222)와 아날로그스위치어레이(224)로 구성되어 있다.

상술한 구동회로 일체형의 능동매트릭스형 액정표시장치에서는, 일반적으로 데이터구동회로의 구성을 간
단화할 수 있는 것으로 블록분할구동방식이 채용되고 있다.  이는 도 12에 보인 것처럼 데이터선들을 복
수개(도시한 예에서는 4개) 단위의 블록들로 분할하고, 각 블록내의 데이터선들과 동일한 수의 영상신호
들을, 비디오신호배선을 통하여 각 블록의 데이터선들에 병렬로 전개하여 공급하는 데이터선 구동방식이
다.

도 12에서는, 예를 들면, 데이터선들(K1∼K4)이 블록 1, 데이터선들(K5∼K8)이 블록 2 등과 같이 블록화 
되어  있고,  데이터선들(K1∼K4)은  아날로그스위치어레이(224)의  스위치트랜지스터들(Q1∼Q4)을  통하여, 
그리고 데이터선들(K5∼K8)은 아날로그스위치어레이(224)의 스위치트랜지스터들(Q5∼Q8)을 통하여, 각각, 
영상신호가 공급되는 비디오신호선들(BL1∼BL4)에 접속되어 있다.  다른 블록에 관해서도 마찬가지로 한
다.  각 블록에서, 각각의 데이터선들이 접속되는 아날로그스위치어레이(224)의 모든 스위치트랜지스터들
은, 게이트들이 공통접속되고, 이 게이트들은 주사회로(222)의 하나의 출력단자(SPi(i= 1∼k))에 접속되
어 있다.

전술의 구성으로 이루어진 능동매트릭스형 액정표시장치의 블록분할구동 때의 동작에 관해서 도 13의 타
이밍도를 참조하여 설명한다.  액정표시장치에 표시되는 1라인분의 영상신호가 개별 데이터선들(K1∼Kn)
에  공급되는 기간을 1수평주사기간(TH)으로 한다.   1수평주사기간(TH)동안에,  데이터구동회로(200)내의 
주사회로 (222)는, 그 출력단자들(SP1∼SPk)로부터, 주사회로(222)를 제어하는 클럭신호 (DCLK1, DCLK2)
에 동기시켜 순차적인 주사펄스들을 출력한다.  이 주사펄스들에 의해 아날로그스위치어레이(224)의 개별 
스위치트랜지스터들은, 블록단위로 온, 오프동작을 행한다.

여기서, 영상신호(Vsig)를 한 블록내의 데이터선들의 수(도 12의 예에서는 4개)만큼 병렬로 전개하여 입
력단자(V1∼V4)에  입력하면,  아날로그스위치어레이 (224)의  개별 스위치트랜지스터들이 블록단위로 온, 
오프하는 것에 의해 영상신호는 블록단위로 데이터선들로 입력되어진다.  이 동작을 모든 블록들에 대하
여 행하고, 1수평주사기간(TH)동안에 게이트구동회로(202)가 임의의 게이트선(Gx(x=1∼m))을 화소트랜지
스터가 온상태로 되는 전압(도 12의 예에서는 하이레벨)으로 구동함으로써, 1라인분의 영상신호가 화소들
에 써넣어진다.  더욱이, 이 동작을 모든 게이트선들에 대하여, 순차로 행하는 것에 의해 2차원의 영상을 
액정표시장치에 표시하는 것이 가능해진다.  한편, 도 13에서, 신호(DST)는 1수평주사기간을 규정하는 기
준신호이다.

도 14는, 도 12에서 화소매트릭스를 사이에 두고 데이터구동회로(200)의 반대측에, 영상신호가 써넣어지
기 전에 각 데이터선들(K1∼Kn)을 리셋상태로 하기 위한 프리차지회로(204)를 설치한 능동매트릭스형 액
정표시장치의 종래 예의 구성을 보여주고 있다.  프리차지회로(204)는, 데이터선들(K1∼Kn)의 단부들에 
소스들이 접속되고 게이트들이 공통접속된 스위치트랜지스터들(N1∼Nn)로 구성되어 있다.  또 스위치트랜
지스터들 (N1∼Nn)의 드레인들은 공통접속 되어 있고, 게이트들에는 프리차지신호(PCG)가 입력되도록 되
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어 있다.

도 14에 보인 능동매트릭스형 액정표시장치가 도 12에 보인 능동매트릭스형 액정표시장치와 동작상 다른 
점은, 게이트구동회로(202)의 출력이 1수평주사기간 중 영상신호가 출력되지 않는 기간인 수평블랭킹기간
동안 모든 화소트랜지스터들이 오프상태가 되는 전위로 되돌아가도록 동작하며, 각 화소트랜지스터가 오
프상태로 되어있는 기간에, 프리차지회로(204)를 구성하는 스위치트랜지스터들(N1∼Nn)을 동시에 온상태
로 만드는 프리차지신호(PCG)가 스위치트랜지스터들(N1∼Nn)의 게이트들로 인가되어 모든 데이터선들 (K1
∼Kn)이 소정 전위로 충전된다는 점이고, 그 밖의 동작은 도 12에 보인 능동매트릭스형 액정표시장치와 
동일하므로 중복되는 설명은 생략한다.

상술한 것처럼 종래의 능동매트릭스형 액정표시장치에서는 블록분할구동을 행하지만, 이 블록분할구동의 
경우, 액정매트릭스부분에서의 인접하는 데이터선들의 블록의 경계부분에, 데이터구동회로의 아날로그스
위치어레이에서의 스위칭 시에 생기는 노이즈(블록노이즈)에 기인한 휘도변화가 생겨, 힘줄형상의 얼룩이 
나타난다는 문제가 있었다.

이는 예를 들면, 도 12에서, 블록 1의 개별 데이터선들을 통하여 그 데이터선들에 접속되어 있는 화소들
에 영상신호가 써넣어졌던, 다음 타이밍에 블록 1에 인접하는 블록 2에 속한 데이터선들에 접속된 개별 
화소들에 영상신호가 써넣어진다.  당연히 블록 2의 데이터선들에 접속되어 있는 개별 화소들에 영상신호
가 써넣어질 때에는, 블록 1의 개별 데이터선들에 접속되어 있는 아날로그스위치어레이를 구성하는 스위
치트랜지스터들(Ql∼Q4)은 오프상태에 있고, 블록 1에 속하는 데이터선들(K1∼K4)은 전위적으로 플로팅상
태에 있다.

여기서, 블록 2의 개별 데이터선들에 접속되어 있는 스위치트랜지스터들(Q5∼Q8)을 온상태로 하고, 블록 
2에 속한 데이터선들(K5∼K8)을 통해 이 데이터선들(K5∼K8)에 접속된 화소들에 영상신호가 써넣어지면, 
데이터선들 (K5∼K8)의 전위가 변동하고, 이에 따라 블록 1에 속한 데이터선들(Kl∼K4)도 블록 2에 속한 
데이터선들(K5∼K8)과의 공간적인 용량결합에 의해 전위 변동을 받게 된다.  이것이 상술한 블록노이즈의 
원인이 된다.

또 종래의 능동매트릭스형 액정표시장치에서는 각 구동회로들과 화소매트릭스 사이의 배선거리들이 길게 
된다는 문제가 있다.  종래의 능동매트릭스형 액정표시장치의 개략구조가 도 15에 보여진다.  이 도면에
서, 능동매트릭스형 액정표시장치는, 화소트랜지스터로서 박막트랜지스터(TFT)가 형성된 TFT기판(250)과 
화소매트릭스의 개별 화소들에 공통인 대향전극이 형성된 대향기판(252)을 밀봉재로 맞붙여, 양 기판의 
빈틈에 액정을 충전하여 봉하는 것에 의해 제작된다.

그런데,  데이터구동회로(200)와  게이트구동회로들(202,  206)을  유리기판(TFT기판)상에  형성한  구동회로 
일체형 액정표시장치의 경우,  각  구동회로,  즉,  도  15에서의 데이터구동회로(200)와 게이트구동회로들
(202, 206)은 일반적으로 밀봉영역(254)의 외측에 설치된다.  이는 각 구동회로를 밀봉영역보다 내측에 
형성한 경우, 각 구동회로에 공급되는 전압에 의해 액정분자가 전기분해되고 불순물이온이 발생하여, 표
시화상에 열화가 생기는 것을 막기 위해서이다.

또 데이터구동회로(200)와 게이트구동회로들(202, 206)을 밀봉영역(254)의 외측에 설치하는 것은 다음의 
이유 때문이기도 하다.  즉, 밀봉영역 내측의 액정을 충전하는 TFT기판(250)과 대향기판(252)간의 빈틈을 
제어하기 위해서 TFT기판(250)과 대향기판(252) 사이에 스페이서라 부르는 비즈(beads)를 살포하지만, 그 
스페이서가 구동회로상에 걸쳐있는 경우, 대향기판(252)을 TFT기판(250)상에 겹쳐서 압력을 가해 접착할 
때에 스페이서가 있는 부분만큼 큰 압력이 가해져 구동회로내의 금속층들간에 쇼트가 발생하여, 수율이 
저하하는 것을 방지하기 위해서이기도 하다.

상술한 이유에서 데이터구동회로(200)로부터 화소매트릭스(256)까지, 또는 게이트구동회로(202, 206)로부
터 화소매트릭스(256)까지의 배선거리가, 밀봉영역(254)의 밀봉폭으로 제한되어 길어지게 된다.  따라서, 
데이터선들간의 정전결합용량이 커져, 블록분할구동 때에 데이터선들간에 다른 데이터선의 전압변동에 따
라 발생하는 노이즈가 정전결합용량을 통해 발생하여, 화질이 열화된다는 문제가 있었다.

그래서, 데이터구동회로부터 화소매트릭스에 이르는 데이터선을 밀봉하는 것에 의해 데이터선들간의 정전
결합용량을 작게 하는 것이 고려된다.  

그러나, 데이터선을 밀봉하기 위해 새롭게 금속층을 설치하는 것은, 제조공정이 증가하고 디바이스구조가 
복잡하게 된다는 문제가 있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은, 이러한 사정을 감안하여 된 것으로, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들
간의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦(とびこみ)노이즈를 저감하여, 화질의 향상을 도모할 수 있는 능동
매트릭스 액정표시장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명의 적용대상이 되는 프로젝터용 능동매트릭스 액정표시장치의 디바이스구조가 도 16에 보여진다.  
프로젝터용 능동매트릭스 액정표시장치에서는, 고휘도화의 목적으로 강력한 광이 조사된다.  강력한 광이 
화소박막트랜지스터(TFT)에 조사된 경우, 광누설전류에 의해 콘트라스트의 저하, 종(縱)크로스토크의 발
생 등의 문제가 생긴다.  그 때문에 화소박막트랜지스터에 광이 조사되지 않도록 화소박막트랜지스터(게
이트금속막(310)에 의해 게이트가, 또 게이트금속막의 하부에 위치하는 폴리실리콘층(306)에 드레인영역
과 소스영역이 형성되어 있다.)의 상부와 하부에, 각각 상부차광금속막(318)과 하부차광금속막(302)을 설
치하는 경우가 있다.  덧붙여, 300은 유리기판, 304는 절연막, 308은 게이트절연막, 312는 
제1층간절연막, 314는 데이터선을 형성하는 금속막, 316은 제2층간절연막, 320은 절연막, 322는 투명전극
막이다.
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본 발명에서는, 하부차광금속막(302), 상부차광금속막(318)과 같은, 배선의 밀봉 이외의 용도로 디바이스
의 구성상 필요한 금속층을 사용하여 데이터선의 밀봉을 행하는 것에 의해 데이터선간의 정전결합용량을 
작게 하도록 하고 있다.

즉, 전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1양태는, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 
교점에, 화소트랜지스터, 이 화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량
으로 이루어진 화소들이 배치되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 
구동하는 게이트구동회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소
매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 데
이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 데이터선들 전부를, 밀봉 이외의 용도로 형성되며 데이터선
과는 다른 금속층을 사용하여 포위하도록 피복한 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제1양태에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 
이 화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어지는 화소들이 
배치되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로
를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치
한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트
릭스 사이에 형성된 데이터선들 전부를, 밀봉 이외의 용도로 형성되며 데이터선과는 다른 금속층을 사용
하여 포위하도록 피복하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들간의 정전
결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦노이즈를 저감
하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

본 발명의 제2양태는, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소
트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 
화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로를 동일기
판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영
역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이
에 형성된 각 데이터선들간에 이 데이터선들과 다른, 밀봉 이외의 용도로 형성되는 금속층에 의한 밀봉배
선을 상기 각 데이터선들과 겹치지 않도록 설치한 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제2양태에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 
이 화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 
배치되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로
를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치
한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트
릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간에 이 데이터선들과 다른, 밀봉 이외의 용도로 형성되는 금속층에 의
한 밀봉배선을 상기 각 데이터선들과 겹치지 않도록 설치하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설
치할 것 없이, 데이터선들간의 정전결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간의 전압변동에 
따라 발생하는 뛰어듦노이즈를 저감하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

본 발명의 제3양태는, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소
트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 
화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로를 동일기
판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영
역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이
에 형성된 각 데이터선들간에 이 데이터선들과 동일한 금속층에 의한 밀봉배선을 상기 각 데이터선들과 
겹치지 않도록 설치한 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제3양태에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 
이 화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 
배치되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로
를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치
한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트
릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간에 이 데이터선들과 동일한 금속층에 의한 밀봉배선을 상기 각 데이
터선들과 겹치지 않도록 설치하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들간
의 정전결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦노이즈
를 저감하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

본 발명의 제4양태는, 본 발명의 제1양태 내지 제3양태에 기재된 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 
상기 게이트구동회로와 상기 화소매트릭스 사이에 형성된 게이트선들의 밀봉구조를 상기 데이터선들과 동
일하게 한 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제4양태에 의하면, 본 발명의 제1양태 내지 제3양태에 기재된 능동매트릭스형 액정표시장치에 
있어서, 상기 게이트구동회로와 상기 화소매트릭스 사이에 형성된 게이트선들의 밀봉구조를 상기 데이터
선들과 동일하게 하였기 때문에, 화소트랜지스터가 형성되는 기판과 그 대향기판을 맞붙일 때에 밀봉영역
을 균등하게 가압할 수 있고, 액정을 충전하는 빈틈을 균일하게 할 수 있다.
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본 발명의 제5양태는, 본 발명의 제4양태에 기재된 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 화소매
트릭스의 상기 데이터구동회로와 반대측에 상기 데이터선들과 동일한 밀봉구조의 의사(擬似)배선들을 화
소매트릭스로부터 상기 기판 주변부측으로 길게 설치한 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제5양태에 의하면, 본 발명의 제4양태에 기재된 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 
화소매트릭스의 상기 데이터구동회로와 반대측에 상기 데이터선들과 동일한 밀봉구조의 의사배선들을 화
소매트릭스로부터 상기 기판 주변부측으로 길게 설치하도록 하였기 때문에, 화소트랜지스터가 형성되는 
기판과 그 대향기판을 맞붙일 때에 밀봉영역을 제4양태에 기재된 능동매트릭스 액정표시장치에 비하여, 
보다 균등하게 가압할 수 있고, 액정을 충전하는 빈틈을 균일하게 할 수 있다.

본 발명의 제6양태는, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소
트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 
화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 데이터선
들의 프리차지를 행하는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로
가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어
서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 데이터선들 전부, 상기 프리차지회로와 화소매트
릭스 사이에 형성된 데이터선들 전부, 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 배설된 상기 
데이터선들과 동일한 금속층의 의사배선들 전부를, 각각 밀봉 이외의 용도로 형성되며 상기 데이터선들 
또는 의사배선들과는 다른 금속층을 사용하여 포위하도록 피복한 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제6양태에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 
이 화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 
배치되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 
데이터선들의 프리차지를 행하는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트
구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장
치에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 데이터선들 전부, 상기 프리차지회로와 
화소매트릭스 사이에 형성된 데이터선들 전부, 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 배
설된 상기 데이터선들과 동일한 금속층의 의사배선들 전부를, 각각 밀봉 이외의 용도로 형성되며 상기 데
이터선들 또는 의사배선들과는 다른 금속층을 사용하여 포위하도록 피복하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭
게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들간의 정전결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간
의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦노이즈를 저감하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

본 발명의 제7양태는, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소
트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 
화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 데이터선
들의 프리차지를 행하는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로
가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어
서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 상기 프리차지회로와 화소매트
릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 및 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 배설된 
상기  데이터선들과  동일한  금속층의  각  의사배선들간에,  각각  상기  데이터선들  또는  의사배선들과는 
다른, 밀봉 이외의 용도로 형성되는 금속층에 의한 밀봉배선을 상기 각 데이터선들과 겹치지 않도록 설치
한 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제7양태에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 
이 화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 
배치되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 
데이터선들의 프리차지를 행하는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트
구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장
치에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 상기 프리차지회로와 
화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 및 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 
배설된 상기 데이터선들과 동일한 금속층의 각 의사배선들간에, 각각 상기 데이터선들 또는 의사배선들과
는 다른, 밀봉 이외의 용도로 형성되는 금속층에 의한 밀봉배선을 상기 각 데이터선들과 겹치지 않도록 
설치하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들간의 정전결합용량을 작게 
할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦노이즈를 저감하여, 화질의 향상
을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

본 발명의 제8양태는, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소
트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 
화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 데이터선
들의 프리차지를 행하는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로
가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어
서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 상기 프리차지회로와 화소매트
릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 및 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 배설된 
상기 데이터선들과 동일한 금속층의 각 의사배선들간에, 각각 상기 데이터선들과 동일한 금속층에 의한 
밀봉배선을 상기 각 데이터선들 및 각 의사배선들과 겹치지 않도록 설치한 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제8양태에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 
이 화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 
배치되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 
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데이터선들의 프리차지를 행하는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트
구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장
치에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 상기 프리차지회로와 
화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 및 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 
배설된 상기 데이터선들과 동일한 금속층의 각 의사배선들간에, 각각 상기 데이터선들과 동일한 금속층에 
의한 밀봉배선을 상기 각 데이터선들 및 각 의사배선들과 겹치지 않도록 설치하였기 때문에, 밀봉용으로 
새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들간의 정전결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선
들간의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦노이즈를 저감하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

본 발명의 제9양태는, 본 발명의 제6양태 내지 제8양태에 기재된 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 
상기 게이트구동회로와 상기 화소매트릭스 사이에 형성된 게이트선들의 밀봉구조를 상기 데이터선들과 동
일하게 한 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제9양태에 의하면, 본 발명의 제6양태 내지 제8양태에 기재된 능동매트릭스형 액정표시장치에 
있어서, 상기 게이트구동회로와 상기 화소매트릭스 사이에 형성된 게이트선들의 밀봉구조를 상기 데이터
선들과 동일하게 하였기 때문에, 화소트랜지스터가 형성되는 기판과 그 대향기판을 맞붙일 때에 밀봉영역
을 균등하게 가압할 수 있고, 국부적으로 가압되는 것에 의해 데이터선과 밀봉배선이 쇼트되는 것을 회피
할 수 있다.

이하, 본 발명의 실시예들에 관해 도면들을 참조하여 상세히 설명한다.  도 1에는 본 발명의 제1실시예에 
따른 능동매트릭스 액정표시장치의 회로구성이 보여지고 있다.  이 도면에서, 능동매트릭스 액정표시장치
는, 종횡으로 배치된 데이터선들(D1∼Dn)과 게이트선들(G11∼G1n, G21∼G2n)의 각 교점에 배치되며, 화소
트랜지스터, 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 각 화소들로 구성되는 화소매트릭스(1), 데이터선들(D1
∼Dn)을 구동하는 데이터구동회로(20), 및 게이트선들(G11∼G1n, G21∼G2n)을 구동하는 게이트구동회로들
(30, 32)을 갖고 있다.

각 화소는, 도 1에서 데이터선(Dj)과 게이트선(Gi)의 교점에 형성되는 화소(10)를 예로 들면, 그 게이트
가 게이트선(Gi)에 접속되고 소스가 데이터선(Dj)에 접속된 화소박막트랜지스터(TFT)(12), 화소박막트랜
지스터(12)의 드레인에 접속된 액정용량(14) 및 축적용량(16)으로 구성되어 있다.

또 데이터구동회로(20)는 주사회로(22)와 아날로그스위치어레이(24)를 갖고 있다.  데이터선들(D1∼Dn)은 
이 실시예에서는 6개 단위로 블록화되어, 블록 1∼블록 n으로 나누어져 있다.

데이터선들(D1∼Dn)은 블록단위로 아날로그스위치어레이(24)를 구성하는 스위치트랜지스터들을 통하여 영
상신호가 공급되는 비디오신호선들(BL1∼BL6)에 접속되어 있다.  구체적으로 블록 1을 예로 들면, 데이터
선들(D1∼D6)은  게이트들이 공통접속된 스위치트랜지스터들(Q1∼Q6)을  통해 비디오신호선들(BL1∼BL6)에 
접속되어 있다.  

아날로그스위치어레이(24)를 구성하는 스위치트랜지스터들(Q1∼Qn)은 블록마다 게이트들이 공통접속되고, 
데이터선들을 블록분할구동하기 위한 주사펄스들이 주사회로(22)의 출력단자들(SP1∼SPn)로부터 입력되도
록 되어 있다.

전술의 화소매트릭스(1), 데이터구동회로(20) 및 게이트구동회로들(30, 32)은 동일기판상에 제작되어 있
다.  이것들 중 데이터구동회로(20)와 게이트구동회로들(30, 32)의 각 구동회로는, 종래기술에서 설명한 
이유에 의해, 화소매트릭스(1)의 외측에 위치하는 도시되지 않은, 밀봉영역 외측에 형성되어 있다.

데이터구동회로(20)에서 아날로그스위치어레이(24)와 화소매트릭스(1) 사이에 형성된 데이터선들(D1∼Dn) 
전부는, 밀봉 이외의 용도로 형성되며 데이터선과는 다른 금속층을 사용하여 피복되어 있다.  이 상태가 
도 2에 보여진다.

도 2는 데이터구동회로(20)에서 아날로그스위치어레이(24)로부터 화소매트릭스(1)에 이르는 배선의 레이
아웃도이다.  이 도면은 도 1의 데이터선들 중 블록 2, 블록 3 부분에 관해서 보여주고 있다.  이 도면에
서  중앙부분은  데이터구동회로(20)에서의  아날로그스위치어레이(24)이고,  이  부분에  데이터선들 (D7∼
D12(블록 2), D13∼D18(블록 3))을 블록분할구동하기 위한 스위치트랜지스터들(Q7∼Q12, Q13∼Q18)이 형
성되어 있다.

데이터선들(D7∼D18)의 길이방향의 대부분은, 그것들의 위쪽 및 아래쪽 층들에 위치한 데이터선들과는 다
른 금속층들(50)에 의해 포위되도록 피복되어 있다.  여기서, 데이터선들(D7∼D18)의 길이방향에 관해서 
도 2에서는 설명의 편의상 일부만 나타내었고, 또 데이터선들(D7∼D18)의 길이는 적어도 밀봉재가 도포되
는 밀봉영역의 폭 이상의 길이이다.

아날로그스위치어레이(24)로부터 화소매트릭스에 이르는 데이터선들(D1∼Dn) 전부가 금속층들(50)에 의해 
피복되어 있지만, 도 2에서는 설명의 편의상, 일부만 나타내었다.  또 이 금속층들(50)은 실제로는 두 종
류의 금속층(상부차광금속막 및 하부차광금속막)으로 구성되어 있다.

다음에 도 2에서 데이터선이 금속층들(50)에 의해 피복된 부분의 데이터선과 직교하는 방향으로 절단된 
밀봉영역의 단면구조를 도 3에 보여준다.  이 도면에서 60은 박막트랜지스터기판이고, 박막트랜지스터기
판(60)상에는 언더코트막(64)이 형성되어 있으며, 그 위에 하부차광금속막으로 사용되며 데이터선과는 다
른 금속층이 밀봉영역까지 길게 설치되어 하부밀봉금속막(66)을 형성하고 있다.  또 하부밀봉금속막(66)
상에 퇴적된 층간절연막(68)  속에는 데이터선들(70)이 일정간격으로 형성되어 있다.  하부밀봉금속막(6
6)은, 박막트랜지스터를 제작하는 프로세스에서 고온의 환경하에 노출되므로, 고온에 견딜 수 있는 재료, 
예를 들면, 텅스텐실리사이드 (WSi)가 사용된다.  도 3에서 상부밀봉금속막(72)과 하부밀봉금속막(66)은 
도 2에서의 금속층(50)에 상당한다.  

또 데이터선들(70)의 위쪽에는 상부차광금속막으로 사용되며 데이터선들(70)과는 다른 금속층이 밀봉영역
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까지 길게 설치되어 데이터선(70)을 포위하도록 한 상부밀봉금속막(72)을 형성하고 있다.  또 상부밀봉금
속막(72)의 상부에는 절연막 (73)이 퇴적되어 있다.  데이터선(70)과 상부밀봉금속막(72)은, 예를 들면, 
알루미늄에 의해 형성되어 있다.

한편, 대향유리기판(62)의 표면에는 언더코트막으로서 절연막(74)이 형성되어 있다.  박막트랜지스터기판
(60)과 대향유리기판(62)은 밀봉재(78)와 액정을 충전하는 빈틈의 간격을 제어하기 위한 스페이서(76)를 
개재하여 포개어져 있다.  상부밀봉금속막(72)은, 그 상부차광금속막부분에 인접하는 화소의 액정층에 불
필요한 전계가 인가되지 않도록 일정전위로 유지되어 있고, 또 하부밀봉금속막(66)은, 그 하부차광금속막
부분을 플로팅상태로 하여 두면 박막트랜지스터의 게이트로서 작용하기 때문에, 이것을 회피하기 위하여 
일정전위로 유지되도록 구성되어 있다.  상부밀봉금속막(72)과 하부밀봉금속막(66)은, 각각 상부차광금속
막과 하부차광금속막을 형성할 때에 패터닝에 의해 동시에 형성된다.

본 발명의 제1실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에 의하면, 데이터구동회로와 화소매트릭스 사
이에 형성된 데이터선들 전부의 길이방향 대부분을, 밀봉 이외의 용도로 형성되며 데이터선과는 다른 금
속층을 사용하여 포위하도록 피복하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선
들간의 정전결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦노
이즈를 저감하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

다음에 본 발명의 제2실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에 관해서 설명한다.  이 실시예에 따른 
능동매트릭스형 액정표시장치의 회로구성은 데이터선의 밀봉구조를 제외하고는 도 1과 동일하기 때문에, 
중복되는 설명은 생략하고, 설명상, 회로구성의 필요부분에 관해서는 도 1을 참조하여 설명한다.  도 4는 
데이터구동회로(20)의  아날로그스위치어레이(24)로부터 화소매트릭스(1)에  이르는 배선의 
레이아웃도이다.

도 4는 도 1의 데이터선들 중 블록 2, 블록 3 부분에 대한 본 발명의 제2실시예의 밀봉구조에 관해서 보
여준다.  이 도면에서 중앙부분은 데이터구동회로(20)의 아날로그스위치어레이(24)이고, 이 부분에 데이
터선들(D7∼D12(블록 2), D13∼D18(블록 3))을 블록분할구동하기 위한 스위치트랜지스터들(Q7∼Q12, Q13
∼Q18)이 형성되어 있다.

데이터선들(D7∼D18)은 밀봉 이외의 용도로 형성되며 데이터선과는 다른 금속층들(66A, 72A)을 밀봉영역
까지 데이터선과 겹치지 않도록 길게 설치하는 것에 의해 밀봉되어 있다.

다음에 도 4에서 데이터선이 금속층들(66A, 72A)에 의해 밀봉된 부분의 데이터선과 직교하는 방향으로 절
단된 밀봉영역에서의 단면구조를 도 5에 보여준다.  이 도면에서 60은 박막트랜지스터기판이고, 박막트랜
지스터기판(60)상에는 언더코트막(64)이 형성되어 있으며, 그 위에 하부차광금속막으로 사용되며 데이터
선과는 다른 금속층이 밀봉영역까지 데이터선과 겹치지 않도록 길게 설치되어, 하부밀봉금속막(66A)을 형
성하고 있다.

또 하부밀봉금속막들(66A)상에 퇴적된 층간절연막(68A) 속에는 데이터선들(70)이 일정간격으로 형성되어 
있다.  하부밀봉금속막들(66A)로는, 제1실시예와 마찬가지로, 고온에 견딜 수 있는 재료, 예를 들면, 텅
스텐실리사이드 (WSi)가 사용된다.

또 데이터선들(70)의 위쪽에는 상부차광금속막으로 사용되며 데이터선들(70)과는 다른 금속층이 밀봉영역
까지 데이터선들(70)에 겹치지 않도록 길게 설치되어, 상부밀봉금속막(72A)을 형성하고 있다.  또 상부밀
봉금속막들(72A)의 상부에는 절연막(73)이 퇴적되어 있다.  데이터선들(70)과 상부밀봉금속막들(72A)은, 
예를 들면, 알루미늄에 의해 형성되어 있다.  상부밀봉금속막들(72A)과 하부밀봉금속막들 (66A)은 각각 
상부차광금속막과 하부차광금속막의 형성 때에 패터닝하는 것에 의해 동시에 형성된다.

한편, 대향유리기판(62)의 표면에는 언더코트막으로서 절연막(74)이 형성되어 있다.  박막트랜지스터기판
(60)과 대향유리기판(62)은 밀봉재(78)와, 액정을 충전하는 빈틈의 간격을 제어하기 위한 스페이서(76)를 
개재하여 포개어져 있다.  상부밀봉금속막(72A)과 하부밀봉금속막(66A)은, 제1실시예와 동일한 이유에 의
해, 각각 일정 전위로 유지되도록 구성되어 있다.

본 발명의 제2실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에 의하면, 데이터구동회로와 화소매트릭스 사
이에 형성된 각 데이터선들간에 이 데이터선들과는 다른, 밀봉 이외의 용도로 형성되는 금속층에 의한 밀
봉배선을 전술한 개개의 데이터선들과 겹치지 않도록 설치하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설
치할 것 없이, 데이터선들간의 정전결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간의 전압변동에 
따라 발생하는 뛰어듦노이즈를 저감하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

본 발명의 제3실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에 관해서 설명한다.  이 실시예에 따른 능동매
트릭스형 액정표시장치의 회로구성은 데이터선들의 밀봉구조를 제외하고는 도 1에 보인 것과 동일하기 때
문에, 중복되는 설명은 생략한다.  또, 데이터구동회로(20)에서 아날로그스위치어레이(24)로부터 화소매
트릭스 (1)에 이르는 배선의 레이아웃은 도 4와 동일하기 때문에 생략한다.

도 6은, 제2실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치의 데이터선의 밀봉구조, 즉 데이터선과 직교하는 
방향으로 절단한 밀봉영역의 단면구조를 보여주고 있다.  도 6에 보인 것처럼, 도 5에 보인 데이터선의 
밀봉구조와 다른 점은, 개별 데이터선들(70) 사이에 데이터선들(70)과 동일한 금속층에 의한 밀봉배선들
(70A)을 데이터선들(70)과 겹치지 않도록 설치한 점이다.  도 5에 보인 요소와 동일한 요소에 관해서는 
동일한 부호를 붙여, 중복되는 설명을 생략한다.  한편, 도 6에서 65는 절연층이고, 밀봉배선들(70A)은 
일정 전위로 유지되어 있다.  밀봉배선들(70A)은 데이터선들(70)을 형성할 때에 패터닝하는 것에 의해 데
이터선들(70)과 함께 동시에 형성된다.
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본 발명의 제3실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에 의하면, 데이터구동회로와 화소매트릭스 사
이에 형성된 각 데이터선들간에 이 데이터선들과 동일한 금속층에 의한 밀봉배선을 전술한 각 데이터선들
과 겹치지 않도록 설치하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들간의 정전
결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦노이즈를 저감
하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

본 발명의 제4실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에 관해서 설명한다.  이 실시예에 따른 능동매
트릭스형 액정표시장치의 회로구성 자체는 도 1에 보인 제1실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치와 
기본적으로 동일하기 때문에 그 설명을 생략한다.  이 실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치의 배
선구조를 보여주는 평면도를 도 7에, 도 7에서의 각부의 단면도를 도 9 내지 도 11에 보여준다.  도 9는 
도 7에서 A-A 절단선에 의한 단면도, 도 10은 도 7에서 B-B 절단선에 의한 단면도, 그리고 도 11은 도 7
에서 C-C 절단선에 의한 단면도이다.

이 실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치가, 다른 실시예의 배선구조와 다른 점은, 도 7에서 게이
트선들(G11∼G1n,  G21∼G2n)의  밀봉구조를 데이터선들(D1∼Dn)과  동일하게 한  점과,  화소매트릭스(1)에 
대하여 데이터구동회로(20)의 반대측에 데이터선들과 동일한 밀봉구조의 의사배선들(M1∼Mn)을 화소매트
릭스(l)로부터 박막트랜지스터기판(60)(대향유리기판(62)) 주변부측에 설치한 점이다.  한편, 도 7에서, 
92는 박막트랜지스터기판(60)과 대향유리기판(62)을 서로 맞붙였을 때에 형성되는 밀봉영역, 90은 접속패
드, 그리고 96은 액정주입구이다.

도 9에 보인 것처럼 데이터구동회로(20)로부터 화소매트릭스(1)에 이르는 데이터선들의 밀봉구조는, 도 2 
및 도 3에 보인 제1실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치와 동일하다.  즉 데이터선 전체의 길이방
향의 대부분을 상부밀봉금속막 (72), 하부밀봉금속막(66)으로 포위하도록 형성되어 있다.

도 9는 데이터선의 종단면의 밀봉구조를 보여주고 있다.  이 도면에서, 데이터선(70), 박막트랜지스터기
판(60) 및 대향유리기판(62)이 스페이서(76)에 의해 일정한 틈을 유지한 상태로 밀봉재(78)에 의해 맞붙
여, 그 틈에는 액정이 충전되어, 액정층(105)을 형성하고 있다.  104는 투명전극이고, 예를 들면, ITO막
에 의해 형성되어 있다.  또 103은 언더코트막이고, 110과 120은 절연층들이다.

박막트랜지스터기판(60)상에는, 데이터선(70)을 사이에 두고 상하에 상부차광금속층과 하부차광금속층을, 
각각 밀봉영역까지 길게 설치하여 형성한 상부밀봉금속막(72)과 하부밀봉금속막(66)에 의해 포위하도록 
형성되어 있다.  또 100은 게이트금속막, 101은 폴리실리콘막이다.  게이트금속막(100) 바로 아래에 형성
된 폴리실리콘막(101)에는 불순물주입에 의해 드레인영역과 소스영역이 형성되고, 화소박막트랜지스터가 
형성되어 있다.   이  화소박막트랜지스터와 아날로그스위치어레이를 구성하는 스위치트랜지스터(102)는, 
화소박막트랜지스터를 폴리실리콘막을 사용하여 형성하고 있기 때문에, 동일한 공정으로 제작된다.

한편,  박막트랜지스터기판(60)상에서  금속막,  금속층,  폴리실리콘막  이외의  부분은  절연층이지만, 
편의상, 그 상세한 설명을 생략한다.

이 실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에서는, 도 10에 보인 것처럼, 게이트선들(G11∼G1n, G21
∼G2n)의 밀봉구조를 데이터선들(D1∼Dn)과 동일하게 하고 있다.  도 10에서는 게이트선을 부호 130으로 
나타내고 있다.  도 10에서, 게이트금속막(100)과 접속되어 있는 게이트선(130)을, 게이트선(130)을 사이
에 두고 상하에 상부차광금속층 및 하부차광금속층을, 각각 밀봉영역까지 길게 설치하여 형성한 상부밀봉
금속막(72)과 하부밀봉금속막(66)에 의해 포위하도록 형성되어 있다.  또 140은 게이트구동회로(30)내의 
버퍼게이트이다.  그 밖의 구성은 도 9와 동일하다.

도 11은 도 7에서 의사배선의 밀봉구조의 종단면을 보여주고 있다.  이 도면에서는 의사배선을 부호 150
으로 나타내고 있다.  이 밀봉구조는 도 9에 보인 것과 동일하기 때문에, 동일한 요소에는 동일한 부호를 
붙여 설명을 생략한다.

본 발명의 실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에 의하면, 게이트구동회로와 화소매트릭스 사이에 
형성된 게이트선들의 밀봉구조를 데이터선들과 동일하게 하였기 때문에, 화소트랜지스터가 형성되는 기판
과 그 대향기판을 맞붙일 때에 밀봉영역을 균등하게 가압할 수 있고, 액정을 충전하는 빈틈을 균일하게 
할 수 있다.

또 본 발명의 실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에 의하면, 게이트구동회로와 화소매트릭스 사
이에 형성된 게이트선들의 밀봉구조를 데이터선들과 동일하게 하고, 아울러 화소매트릭스에 대하여 데이
터구동회로와 반대측에 데이터선들과 동일한 밀봉구조의 의사배선들을 화소매트릭스로부터 기판 주변부측
으로 길게 설치하도록 하였기 때문에, 화소트랜지스터가 형성되는 기판과 그 대향기판을 맞붙일 때에 밀
봉영역을, 보다 균등하게 가압할 수 있고, 액정을 충전하는 빈틈을 균일하게 할 수 있다.

한편, 이 실시예에서는 데이터선들, 게이트선들 및 의사배선들의 밀봉구조를 제1실시예에서의 데이터선들
의 밀봉구조와 동일하게 하였지만, 제2, 제3실시예와 동일한 밀봉구조로 하여도 좋다.

다음에 본 발명의 제5실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에 관해서 설명한다.  이 실시예에 따른 
능동매트릭스형 액정표시장치의 회로구성 자체는 도 1에 보인 제1실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시
장치와 기본적으로 동일하기 때문에 그 설명은 생략한다.  이 실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장
치의 배선구조를 나타내는 평면도를 도 8에 보여준다.  이 실시예에 따른 능동매트릭스형 
액정표시장치는,  종횡으로 배치된 데이터선들(D1∼Dn)과  게이트선들(G11∼G1n,  G21∼G2n)의  각  교점에, 
화소트랜지스터, 이 화소트랜지스터를 개재하여 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 
화소들이  배치되는  화소매트릭스(1),  데이터선들(D1∼Dn)을  구동하는  데이터구동회로(20), 게이트선들
(G11∼G1n, G21∼G2n)을 구동하는 게이트구동회로들(30, 32), 및 데이터선들(D1∼Dn)의 프리차지를 행하
는 프리차지회로(98)를 동일기판(60)상에 제작되며, 데이터구동회로(20)와 게이트구동회로(30)는 화소매
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트릭스(1)의 외측에 위치한 밀봉영역(92)의 외측에 형성되어 있다.

이 실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에서는, 데이터구동회로(20)와 화소매트릭스(1) 사이에 형
성된 데이터선들(D1∼Dn), 프리차지회로(98)와 화소매트릭스(1) 사이에 형성된 데이터선들(D1'∼Dn'), 프
리차지회로(98)로부터 기판(60)의 주변부방향으로 배설되며 데이터선들(D1∼Dn)과 동일한 금속층으로 형
성된  의사배선들(M1∼Mn),  및  게이트구동회로들(30,  32)과  화소매트릭스(1)  사이에  형성된 게이트선들
(G11∼G1n, G21∼G2n)의 밀봉구조를 전부, 동일하게 한 것이다.

여기서 데이터선들(D1∼Dn)과, 그 밖의 배선의 밀봉구조를, 제1, 제2, 또는 제3실시예에 따른 능동매트릭
스형 액정표시장치와 동일구조로 하는 것에 의해 제1, 제2, 또는 제3실시예에 따른 능동매트릭스형 액정
표시장치와 같은 효과를 얻을 수 있다.

본 발명의 제5실시예에 따른 능동매트릭스형 액정표시장치에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이
트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소트랜지스터를 개재하여 전술한 데이터선과 접속되는 액정용
량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 
게이트선들을 구동하는 게이트구동회로,  데이터선들의 프리차지를 행하는 프리차지회로를 동일기판상에 
제작하며, 데이터구동회로와 게이트구동회로가 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되
는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 데이터구동회로(20)와 화소매트릭스(1) 사이에 형성된 데이터
선들(D1∼Dn),  프리차지회로(98)와 화소매트릭스(1)  사이에 형성된 데이터선들(D1'∼Dn'), 프리차지회로
(98)로부터 기판(60)의 주변부방향으로 배설되며 데이터선들(D1∼Dn)과 동일한 금속층으로 형성된 의사배
선들(M1∼Mn), 및 게이트구동회로들(30, 32)과 화소매트릭스(1) 사이에 형성된 게이트선들(G11∼G1n, G21
∼G2n)의 밀봉구조를 전부, 동일하게 하였기 때문에, 화소트랜지스터가 형성되는 기판과 그 대향기판을 
맞붙일 때에 밀봉영역을 균등하게 가압할 수 있고, 액정을 충전하는 빈틈을 균일하게 할 수 있다.

    발명의 효과

이상에서 설명한 것처럼, 제1양태의 발명에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점
에, 화소트랜지스터, 이 화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 
이루어진 화소들이 배치되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하
는 게이트구동회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭
스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 데이터구
동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 데이터선들 전부를, 밀봉 이외의 용도로 형성되며 데이터선과는 다
른 금속층을 사용하여 포위하도록 피복하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이
터선들간의 정전결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어
듦노이즈를 저감하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

제2양태의 발명에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 
화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치
되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로를 동
일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀
봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 
사이에 형성된 각 데이터선들간에 이 데이터선들과 다른, 밀봉 이외의 용도로 형성되는 금속층에 의한 밀
봉배선을 상기 각 데이터선들과 겹치지 않도록 설치하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 
것 없이, 데이터선들간의 정전결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간의 전압변동에 따라 
발생하는 뛰어듦노이즈를 저감하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

제3양태의 발명에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 
화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치
되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로를 동
일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀
봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 
사이에 형성된 각 데이터선들간에 이 데이터선들과 동일한 금속층에 의한 밀봉배선을 상기 각 데이터선들
과 겹치지 않도록 설치하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들간의 정전
결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦노이즈를 저감
하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

제4양태의 발명에 의하면, 제1양태 내지 제3양태의 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 게이트
구동회로와 상기 화소매트릭스 사이에 형성된 게이트선들의 밀봉구조를 상기 데이터선들과 동일하게 하였
기 때문에, 화소트랜지스터가 형성되는 기판과 그 대향기판을 맞붙일 때에 밀봉영역을 균등하게 가압할 
수 있고, 액정을 충전하는 빈틈을 균일하게 할 수 있다.

제5양태의 발명에 의하면, 제4양태의 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 화소매트릭스의 상기 
데이터구동회로와 반대측에 상기 데이터선들과 동일한 밀봉구조의 의사배선들을 화소매트릭스로부터 상기 
기판 주변부측으로 길게 설치하도록 하였기 때문에, 화소트랜지스터가 형성되는 기판과 그 대향기판을 맞
붙일 때에 밀봉영역을 제4양태의 능동매트릭스 액정표시장치에 비하여, 보다 균등하게 가압할 수 있고, 
액정을 충전하는 빈틈을 균일하게 할 수 있다.
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제6양태의 발명에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 
화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치
되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 데
이터선들의 프리차지를 행하는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구
동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치
에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 데이터선들 전부, 상기 프리차지회로와 
화소매트릭스 사이에 형성된 데이터선들 전부, 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 배
설된 상기 데이터선들과 동일한 금속층의 의사배선들 전부를, 각각 밀봉 이외의 용도로 형성되며 상기 데
이터선들 또는 의사배선들과는 다른 금속층을 사용하여 포위하도록 피복하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭
게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들간의 정전결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간
의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦노이즈를 저감하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

제7양태의 발명에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 
화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치
되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 데
이터선들의 프리차지를 행하는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구
동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치
에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 상기 프리차지회로와 
화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 및 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 
배설된 상기 데이터선들과 동일한 금속층의 각 의사배선들간에, 각각 상기 데이터선들 또는 의사배선들과
는 다른, 밀봉 이외의 용도로 형성되는 금속층에 의한 밀봉배선을 상기 각 데이터선들과 겹치지 않도록 
설치하였기 때문에, 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들간의 정전결합용량을 작게 
할 수 있고, 그 때문에 데이터선들간의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦노이즈를 저감하여, 화질의 향상
을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

제8양태의 발명에 의하면, 종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 
화소트랜지스터를 개재하여 상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치
되는 화소매트릭스, 데이터선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 데
이터선들의 프리차지를 행하는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구
동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치
에 있어서, 상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 상기 프리차지회로와 
화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 및 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 
배설된 상기 데이터선들과 동일한 금속층의 각 의사배선들간에, 각각 상기 데이터선들과 동일한 금속층에 
의한 밀봉배선을 상기 각 데이터선들 및 각 의사배선들과 겹치지 않도록 설치하였기 때문에, 밀봉용으로 
새롭게 금속층을 설치할 것 없이, 데이터선들간의 정전결합용량을 작게 할 수 있고, 그 때문에 데이터선
들간의 전압변동에 따라 발생하는 뛰어듦노이즈를 저감하여, 화질의 향상을 도모할 수 있다.

또 밀봉용으로 새롭게 금속층을 설치할 필요가 없기 때문에, 제조공정을 증가할 필요가 없고, 또 디바이
스구조가 복잡해지는 것을 회피할 수 있다.

제9양태의 발명에 의하면, 제6양태 내지 제8양태의 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 상기 게이트
구동회로와 상기 화소매트릭스 사이에 형성된 게이트선들의 밀봉구조를 상기 데이터선들과 동일하게 하였
기 때문에, 화소트랜지스터가 형성되는 기판과 그 대향기판을 맞붙일 때에 밀봉영역을 균등하게 가압할 
수 있고, 액정을 충전하는 빈틈을 균일하게 할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소트랜지스터를 개재하여 
상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 화소매트릭스, 데이터
선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 
데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능
동매트릭스형 액정표시장치에 있어서,

상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 데이터선들 전부를, 밀봉 이외의 용도로 형성되며 데
이터선과는 다른 금속층을 사용하여 포위하도록 피복한 것을 특징으로 하는 능동매트릭스형 
액정표시장치.

청구항 2 

종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소트랜지스터를 개재하여 
상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 화소매트릭스, 데이터
선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 
데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능
동매트릭스형 액정표시장치에 있어서,

상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간에 이 데이터선들과 다른, 밀봉 이외
의 용도로 형성되는 금속층에 의한 밀봉배선을 상기 각 데이터선들과 겹치지 않도록 설치한 것을 특징으
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로 하는 능동매트릭스형 액정표시장치.

청구항 3 

종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소트랜지스터를 개재하여 
상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 화소매트릭스, 데이터
선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 
데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능
동매트릭스형 액정표시장치에 있어서,

상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간에 이 데이터선들과 동일한 금속층에 
의한 밀봉배선을 상기 각 데이터선들과 겹치지 않도록 설치한 것을 특징으로 하는 능동매트릭스형 액정표
시장치.

청구항 4 

제1항 내지 제3항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 게이트구동회로와 상기 화소매트릭스 사이에 형성된 
게이트선들의 밀봉구조를 상기 데이터선들과 동일하게 한 것을 특징으로 하는 능동매트릭스형 액정표시장
치.

청구항 5 

제4항에 있어서, 상기 화소매트릭스의 상기 데이터구동회로와 반대측에 상기 데이터선들과 동일한 밀봉구
조의 의사배선들을 화소매트릭스로부터 상기 기판 주변부측으로 길게 설치한 것을 특징으로 하는 능동매
트릭스형 액정표시장치.

청구항 6 

종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소트랜지스터를 개재하여 
상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 화소매트릭스, 데이터
선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 데이터선들의 프리차지를 행하
는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스
의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서,

상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 데이터선들 전부, 상기 프리차지회로와 화소매트릭스 
사이에 형성된 데이터선들 전부, 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 배설되며 상기 데
이터선들과 동일한 금속층의 의사배선들 전부를, 각각 밀봉 이외의 용도로 형성되며 상기 데이터선들 또
는 의사배선들과는 다른 금속층을 사용하여 포위하도록피복한 것을 특징으로 하는 능동매트릭스형 액정표
시장치.

청구항 7 

종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소트랜지스터를 개재하여 
상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 화소매트릭스, 데이터
선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 데이터선들의 프리차지를 행하
는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스
의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서,

상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 상기 프리차지회로와 화소매트릭스 
사이에 형성된 각 데이터선들간, 및 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 배설되며 상기 
데이터선들과 동일한 금속층의 각 의사배선들간에, 각각 상기 데이터선들 또는 의사배선들과는 다른, 밀
봉 이외의 용도로 형성되는 금속층에 의한 밀봉배선을 상기 각 데이터선들과 겹치지 않도록 설치한 것을 
특징으로 하는 능동매트릭스형 액정표시장치.

청구항 8 

종횡으로 배치된 데이터선들과 게이트선들의 각 교점에, 화소트랜지스터, 이 화소트랜지스터를 개재하여 
상기 데이터선과 접속되는 액정용량 및 축적용량으로 이루어진 화소들이 배치되는 화소매트릭스, 데이터
선들을 구동하는 데이터구동회로, 게이트선들을 구동하는 게이트구동회로, 데이터선들의 프리차지를 행하
는 프리차지회로를 동일기판상에 제작하고, 상기 데이터구동회로 및 게이트구동회로가 상기 화소매트릭스
의 외측에 위치한 밀봉영역의 외측에 형성되는 능동매트릭스형 액정표시장치에 있어서,

상기 데이터구동회로와 화소매트릭스 사이에 형성된 각 데이터선들간, 상기 프리차지회로와 화소매트릭스 
사이에 형성된 각 데이터선들간, 및 상기 프리차지회로로부터 상기 기판의 주변부방향으로 배설되며 상기 
데이터선들과 동일한 금속층의 각 의사배선들간에, 각각 상기 데이터선들과 동일한 금속층에 의한 밀봉배
선을 상기 각 데이터선들 및 각 의사배선들과 겹치지 않도록 설치한 것을 특징으로 하는 능동매트릭스형 
액정표시장치.

청구항 9 

제6항 내지 제8항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 게이트구동회로와 상기 화소매트릭스 사이에 형성된 
게이트선들의 밀봉구조를 상기 데이터선들과 동일하게 한 것을 특징으로 하는 능동매트릭스형 액정표시장
치.
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专利名称(译) 有源矩阵型液晶显示器

公开(公告)号 KR1020010015062A 公开(公告)日 2001-02-26

申请号 KR1020000035281 申请日 2000-06-26

申请(专利权)人(译) 日本电气有限公司sikki

当前申请(专利权)人(译) 日本电气有限公司sikki

[标]发明人 SEKINE HIROYUKI

发明人 SEKINE,HIROYUKI

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/13 G02F1/1333 G02F1/1368 G02F1/1362 G02F1/1345 H01L29/786 G02F H01L 
G02F1/133 G02F1/136

CPC分类号 G02F1/13454 G02F1/1345

代理人(译) JO，EUI JE

优先权 1999189720 1999-07-02 JP

其他公开文献 KR100403934B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

目的：减少数据线之间电压变化产生的冲击噪声，并改善图像质量，而
无需形成新的金属屏蔽层。 构成：在有源矩阵型液晶显示装置中，具有
基板60，像素矩阵，用于驱动数据线的数据驱动器电路和用于驱动栅极
线的栅极驱动器电路与数据驱动器电路和栅极驱动器电路一起形成。 在
数据驱动器电路和像素矩阵之间形成的整个数据线70被安装在像素矩阵
外部的密封区域之外，整个数据线70被不同于数据线70的金属层66、72
包围，金属层66、72用于屏蔽以外的目的。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/83b4474d-be96-4425-8b36-9d15b112779b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/016246071/publication/KR20010015062A?q=KR20010015062A

